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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le projet européen sur la photonique silicium présente un laser et un modulateur en silicium de 10 Gb/s qui utilisent des procédés de fabrication CMOS

Le consortium HELIOS développe des composants et des procédés visant à accélérer l’adoption de la photonique silicium

GRENOBLE, France – 17 novembre 2010 – Le CEA Leti, coordinateur du projet européen HELIOS visant à accélérer la commercialisation de la photonique silicium, a annoncé aujourd’hui que ses partenaires de projet ont fait la démonstration d’un laser et d’un modulateur en silicium de 10 Gb/s qui utilisent un procédé compatible CMOS (complementary metal-oxide semiconductor).
La photonique silicium est une technologie émergente qui permet de dépasser les limites des connexions électriques en traitant des contenus de données toujours plus importants et en réduisant les coûts des systèmes photoniques grâce à l'intégration des fonctions optiques et électroniques sur une même puce. Cette technologie ouvre la voie à des solutions à bas coût pour des applications telles que les communications optiques, les connexions puce à puce et rack à rack, les câbles des centres de données, le traitement des signaux optiques, la détection optique ou  la biologie.
La deuxième année du projet a été consacrée au développement de sous-ensembles et de procédés visant à accélérer l’adoption de la photonique silicium. Le laser a été fabriqué tout d’abord en fixant par collage moléculaire du phosphure d’indium (matériau III-V) sur un wafer CMOS puis en le traitant à l'aide d’équipements utilisés en microélectronique.
Le consortium a également fait la démonstration d’un modulateur en silicium à 10 Gb/s avec un taux d’extinction de 7 dB. Il a déjà conçu une version à 40 Gb/s qui est actuellement en cours de fabrication. Les premiers résultats de caractérisation sont attendus l’an prochain.
Pour Laurent Fulbert, Responsable des programmes photoniques du Leti et coordinateur du projet HELIOS, « la capacité à fabriquer des composants optiques dans une fonderie CMOS est la clé pour développer le potentiel de la photonique silicium. Les partenaires HELIOS s’attachent à transmettre cette technologie aux fonderies et fabricants de composants pour des applications de fort volume. »
Outre le laser et le modulateur en silicium, les partenaires HELIOS développent actuellement d’autres sous-ensembles tels que des guides d’ondes passifs et des photodétecteurs.

Le projet a également produit les résultats suivants :

· la démonstration de photodiodes à sensibilité élevée (0,8-1A/W), faible courant d’obscurité et grande bande passante (jusqu’à 130 GHz)
· des guides d’ondes passifs efficaces (Mux/Demux, circuit à gestion de la polarisation, coupleurs, transition guide en arête/guide ruban)

· la mise en place d’un environnement de conception photonique

· la recherche de concepts nouveaux pour l'émission et la modulation de la lumière

La plupart de ces résultats issus de la deuxième année du projet ont été présentés à la conférence IEEE Group IV Photonics 2010 à Pékin.

Le consortium HELIOS a également mis au point une formation qui aborde tous les domaines de la photonique silicium. Ce cours de 21 heures est librement accessible sur le site Internet d’HELIOS :

http://www.helios-project.eu/Download/Silicon-photonics-course
Les partenaires du Leti sur le projet HELIOS sont :

- imec (Belgique)
- CNRS (France)
- Alcatel Thales III-V lab (France)
- Université de Surrey (RU)
- IMM (Italie)
- Université de Paris-Sud (France)

- Université Technique de Valence (Espagne)
- Université de Trento (Italie)
- Université de Barcelone (Espagne)
- 3S Photonics (France)
- IHP (Allemagne)
- Université technique de Berlin (Allemagne)
- Thales (France)
- DAS Photonics (Espagne)
- Austriamicrosystems AG (Autriche)
- Université technologique de Vienne (Autriche)

- Phoenix BV (Pays-Bas)
- Photline Technologies (France)
Site Internet du Projet HELIOS : www.helios-project.eu/
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